
85 

Для решения поставленной задачи было предложено использовать 
вычислительный эксперимент, выполняемый на ЭВМ. Суть его состояла в 
моделировании для элементов обучающего эксперимента и применении 
для обработки его результатов различных алгоритмов формирования ре-
шающей функции. Это позволило для каждого алгоритма построить про-
гнозирующее правило и сделать оценку ошибочных решений, к которым 
оно может привести. Анализ ошибок прогнозирования дал ответ на вопрос 
об эффективности исследуемых алгоритмов метода пороговой логики и 
позволил сравнить их с алгоритмами некоторых известных методов про-
гнозирования. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗОВ 
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННЫХ 
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Для индивидуального прогнозирования постепенных отказов би-
полярных транзисторов можно использовать метод имитационных воздей-
ствий. В него основу положен принцип статистической аналогии между 
изменениями параметра, обусловленными длительным функционирова-
нием транзисторов, и изменениями этого же параметра, вызываемыми 
действием в начальный момент времени имитационного фактора, не при-
водящего к уменьшению рабочего ресурса прибора. 

Эффективность метода определяется удачностью выбора имитаци-
онного воздействия (фактора), о чём можно судить по имитационной мо-
дели, построенной с использованием результатов обучающего экспери-
мента. 

В работе исследована эффективность прогнозирования методом 
имитационных воздействий значений параметров мощных биполярных 
транзисторов для будущих длительных наработок. В качестве имитаци-
онного фактора использовалась температура. Предложено об эффектив-
ности судить по значению средней ошибке прогнозирования параметра. 
Получено выражение для определения этой ошибки и показано, как при 
прогнозировании постепенных отказов методом имитационных воздейст-
вий определять её и принимать решение о пригодности полученной ими-
тационной модели – функции пересчёта заданной наработки на значение 
имитационного фактора. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ НАДПИСЕЙ. 
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Широкое распространение для контроля подлинности ценных бу-
маг получили скрытые люминесцентные надписи, сочетающие в себе та-
кие качества как простота верификации и надежность. Степень защиты 
изделия повышается при формировании скрытых изображений, содер-
жащие различные цветные фрагменты. Мы предлагаем использовать из-
вестные люминесцентные свойства пористого кремния для создания 
скрытых надписей на его основе. 




